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.COMPOSANTS ELECTRONIQUES
SOUS ASSURANCE DE QUALITE
EN CONFORMITE AVEC:

NF C 86-010

uTE C 86-612/001

20 juln 1978

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :
CONSTRUCTION : '

Matériau semiconducteur : Silicium
Polarité : NPN .
Matériau du boitier : Métal
Sortie reliée au boitier M

TRANSISTORS BIPOLAIRES

Numéro de type :

BFY 90

212, M
Références d'encombrement g o
D453

CE1 191-2 Bi2 G7 55 2152
I

DESCRIPTION MECANIQUE

Référence nationale ; To-72!F31
(TO-72 JEDEC)

1270mn

20407
.58

APPLICATION ELECTRIQUE

Puissance : TEMPERATURE AMBIANTE.

Fréquence : HAUTE FREQUENCE .

Utilisation : AMPLIFICATION.

NIVEAUX D’ASSURANCE DE QUALITE

Marquage : BFY 90 Y e FetL

VALEURS LIMITES (Systéme des limites absolues)

Ces valeurs s'appliquent sur la plage des températures de fonctionnement, sauf

indication contraire. l Ptot (mW)
200 |-

Températures et puissances

4.1 — Températures ambiantes de fonctionnement ..T .

4.2 — Températures de stockage ................... Tag
4.7 — Température virtuelle de jonction ............. T
4.7 — Dissipation totale de puissance ............... Piot

Tensions et courants

4.3 — Tensions collecteur-base..................... Veno
4.4 — Tension collecteur-émetteur.................. Veeo
4.5 — Tension continue émetteur-base .............. VEBo
4.6 — Courant continu du collecteur ................ Is
4.6 — Courant collecteurde créte .................. lom

min
max
min
max
max

max’

max
max
max

max

max

— 55°C
+ 150 °C
- 65°C
+ 200°C
200°C
200 mwW

0V
15V
3v
25 mA

50 mA

AN

\\Iamb (¢)

N
180 200

Se reporter au Recueil des Composants sous assurance de qualité (QPL) pour connaitre la liste des composants

répondant & la présente spécification particuliére.
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CARACTERISTIQUES )
Les paramétres repérés avec un signe + sont vérifiés dans les conditions d'essai définies dans les groupes
A et C.
. LIMITES
PARAMETRE SYMBOLE CONDITIONS
8 T _=25° min max Unité
amb -
saut' indication contraire
£3
Rapport de transfert direct ] +
d‘:\ courant en valeur sta~ ) 218 (1) IC =2mA V(,'E =1v 25 150
tique (5.1/5.2)
*
Rapport de transfert direct | + > =
du courant en valeur stati- h 21E (2) IC=25mA Ver v 20 125
que
Fréquence de transition(5.4)[ + fT (1) Ic= 2mA V=10V f= S00MHz 1 GHz
Fréquence de transition f_’l‘ (2) I =25mA V=10V f =500MHz 1,3 GHz —
Cc
Courant résiduel collecteur- I V,, =15V I, =0 10 nA
base (5.6) + CBO (1) cB E
Courant résiduel collecteur-| + _ _ 1500
bvase (5.7) Iego  (2) Vep =15V Ig=0 I . =150°C ! A
Courant résiduel émetteur- +| Tppy VEB = VI . =0 100 nA
vase (5.8)
Facteur de bruit I =2mA VCE' =5YV.
Connexiun M & la masse
F1 f= 100kHz, Rg optimale N dB
P2 200MHz, Rg optimale 3,5 aB
F3 800MHz, Rg optimale 6,5 dB
(5.11) P4 500MHz, Rg = 500 5 aB T
Capacité de sortie (5.12) + C'22b VCB =10V IE'=0 f =1Miz 1,5 pF
Capacité de transfert inversd +| ¢ I =2mA V., =5V f=1Miz 0,8 g
(5.13) 12e ¢ CE . ’
Résistance thermique-jonction R,y oo o
ambiante (5.15) th(j- amb) ) 880 .
* Impuleions : tp =300 ps Ss2%
— - _ -
— . -
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